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摘要(译)

本发明是一种具有可变声学特性的晶片。晶片可以用作衬底，在衬底上
形成超声换能器，IC，或者可以用作电路板。形成在晶片上的超声换能
器可包括压电陶瓷换能器元件或MUT元件。通过控制晶片的声阻抗，在
其上形成用于超声换能器的集成控制电路，晶片的声阻抗可以与超声换
能器的声阻抗要求相匹配。此外，通过添加内部空隙，晶片减少或消除
了通过晶片的声能的横向传播。
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